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Asgarlanmamis ve asgarlanmis GaSe niimunslaords liiminessensiyanin
spektral asililiglart ¢ixarilmisdir, spektrin uzundalgali serhoddi miuoayyen
edilmis, Sn asgarinin uzundalgali sarhadds tasiri miiayyonlosmisdir.

Mslum oldugu kimi AMBV! sinfine daxil olan GaSe kristali layvari quru-
lusda kristallasir [1.2]. Hor bir lay Se-Ga-GaSe ardicilliglar ils yerlosmis dord
atom miistovisindon ibarat olur. Lay daxilindo atomlar bir-biri ilo kigik Kulon
quvvalari slave olmaqgla zoif Van-Der-Vaals rabitosi ilo birlogir. Hor bir lay
daxilinds atomlarin diiziiliisii D3h1 (6m2) faza qurulusuna uygun galir. Bir lay
daxilinde Ga atomu digor Ga atomu va tetraedrik olaraq li¢ Se atomu ils shats
olunmusdur. Laylarin bir-biri ils birlosmasinden asili olaraq miixtalif modifika-
siyalar yaranir. Sokil 1-ds bir lay daxilinde atomlarin diiziiliisii verilmisdir. [1]

GaSe kristalinda hor bir alt layin konarinda olan Se atomu asagida
yerloson li¢ metal atomu ilo doymus kovalent rabito yaradir vo bunun
noticasinds asqarlanmamis monokristallarin tobii sathinds qirilmis slagolor va
“ bos gollar ” olmur. Bu sababdon kristalin sathi kenar atom ve molekullarin
kimyovi adsorbsiyasina qarsi aktiv olmur. Bu iso 6z novbesinds miirokkeb
torkibli oksid tobogolorinin vo adsorbsiya olunmus atomlarin yaranma im-
kanini aradan qaldirir.

GaSe kristalina asqar vuruldugda onun xassalorinds ciddi dayisikiklor
goriiniir. Baxilan isdo GaSe(Sn) GaSe(Ge) monokristalinda infraqirmizi ob-
lastda liiminissensiyaya baxilmisdir. Asqarlanmamis GaSe kristalinda asqar lii-
minessensiya miisahido olunur. Liiminessensiyanin spektral asililiginin mak-
simumuna uygun enerji ( hd,,) texnologiyadan asili olaraq doyisir. (sokil 2a),
GaSe kristalina asqar vurulduqda ise yalniz bir maksimum miisahids olunur.
(h9,, =0.96 eV) (sakil 2b)

Jcaosc

Sak. 1. GaSe birlosmasinin dordlayl Sok. 2. Asqarlanmamis vs asqarlanmis
paketinin strukturu GaSe monokristalinin asqar
fotoliiminessesesiyasi
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Mixtalif arasdirmalardan sonra miisyysn olunmusdur ki, GaSe(Sn)
kristalinda hd,, =0.96 eV enerjido miisahido olunan liminessensiya sorbost
desiklorin yavas morkez rolunu oynayan r- rekombinasiya morkoazlori teres-
findon zobt olunmasi naticasinds miisahids olunur. Mohz bu morksazlor tadqiq
olunan maddanin fotohassasligini tomin edir [2]. Ge asqarlanmis GaSe Kkris-
tallarinda liiminessensiyanin maksimumu (GaSe (Ge)) kristallarinda 0.94 eV-
da, GaSe (Cu) kristallarinda hv,,=0.65 vo hd,,=1.10 eV enerjilorinde miisahida
olunur.
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